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題

名 
標準セルフ・プログラミング・フローに関する誤記訂正 情報分類 技術情報 

適

用

製

品 

V850E/Dx3シリーズ 

対象ロット等 

関連資料 適用製品のユーザーズマニュアル 
全ロット 

V850E/Dx3シリーズ ユーザーズマニュアルに関して、フラッシュ・メモリの標準セルフ・プログラミング・フロー中の禁止

に関する記述漏れがありましたので、下記の通り追記させて頂きます。 

 

１．訂正内容 

フラッシュ・メモリの標準セルフ・プログラミング・フローにおいて、フラッシュ環境期間中は「フラッシュ領域へのアクセ

ス、クロック停止、スタンバイ・モード、DMA転送を禁止」とさせて頂きます。 

 

フラッシュ・メモリ操作

全ブロック
終了？

フラッシュ環境初期化処理

消去処理

書き込み処理

内部ベリファイ処理

フラッシュ環境終了処理

処理終了

Yes

No

・フラッシュ領域へのアクセス禁止
・クロック停止禁止
・スタンバイ・モードの禁止
・DMA転送の禁止

 

標準セルフ・プログラミング・フロー 

 

 

以上 


